






























专利名称(译) El显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US20140312337A1 公开(公告)日 2014-10-23

申请号 US14/357269 申请日 2012-11-16

申请(专利权)人(译) 松下电器产业株式会社

当前申请(专利权)人(译) JOLED INC

[标]发明人 ISOBE TAKASHI

发明人 ISOBE, TAKASHI

IPC分类号 H01L51/50 H01L51/56

CPC分类号 H01L51/5088 H01L51/56 H01L51/5012 H01L27/3248 H01L27/3279 H01L51/508 H01L51/5212 H01L51
/5231 H01L51/5253 H05B33/10

优先权 2011256668 2011-11-24 JP

其他公开文献 US9000430

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

为了提供一种由于发光层材料的劣化而不太可能降低寿命的器件，EL显
示器件包括：对于每个像素，在基板上方的像素电极;在像素电极的基板
上方的不同区域中的辅助布线;像素电极和辅助布线上的过渡金属氧化物
层;在过渡金属氧化物层上方的区域中的发光层，对应于像素;公共电极连
续地位于辅助布线和发光层上方，并且电连接到辅助布线;在辅助布线和
发光层上方的过渡金属氧化物层的一部分上连续的材料劣化抑制层，主
要包含钡，并且具有等于或大于单个钡原子的尺寸且小于10纳米。
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